
 
第３０回（平成１７年度）井上春成賞 

 
この度、第３０回（平成１７年度）井上春成賞委員会の決定により下記の３件が本年の

表彰対象技術となり、去る７月１３日（水）経団連会館「ダイアモンドホール」において

贈呈式を実施致しました。本年より（財）新技術振興渡辺記念会から井上春成賞の趣旨に

賛同いただき、受賞研究者に対して金１００万円が授与されました。 
 
 

井上春成賞委員会 
委員長 沖村 憲樹 

 
 
受賞技術及び研究者、開発企業は以下の通りとなります。 
 
○ 高流量酸素富化膜ユニット 
研 究 者：増田 俊夫 （京都大学大学院工学研究科・教授） 
開発企業：坂本 真治 （パナソニック エレクトロニックデバイス株式会社  

代表取締役社長） 
 
○ 近接場光学顕微分光システム 
研 究 者：大津 元一 （東京大学大学院工学系研究科・教授） 
開発企業：武田 順司 （日本分光株式会社 代表取締役社長） 
 
○ 音響・映像用の高精細信号処理ＩＣ化技術 
研 究 者：寅市 和男 （筑波大学先端学際領域研究センター・アスペクト教授） 
開発企業：池田 毅  （新潟精密株式会社 代表取締役社長） 
 
 


























